























































































































	I. 서론
	II. 양자우물계의 모형
	1. 양자우물의 계면에 자기장이 수직한 경우
	2. 양자우물의 계면에 자기장이 평행한 경우

	III. 진동수 의존 자기전도도와 완화율
	1. 양자우물의 계면에 자기장이 평행한 경우
	1) Voigt 배치
	2) Faraday 배치

	2. 양자우물의 계면에 자기장이 수직한 경우(Faraday 배치)
	1) 사각형 구속퍼텐셜 우물
	2) 포물선형 구속퍼텐셜 우물

	3. 양자우물의 계면에 자기장이 수직한 경우(Voigt 배치)
	1) 사각형 구속퍼텐셜 우물
	2) 포물선형 구속퍼텐셜 우물


	IV. 수치계산 결과 및 논의
	V. 결론
	<참고문헌>
	부록
	부록 A: 식 (10)과 (11)의 상태밀도 유도
	부록 B: 식 (13)과 (14)의 화학퍼텐셜 유도
	부록 C: 단일전자 전류밀도 연산자의 행렬요소 유도
	부록 D: 전자-포논 상호작용 퍼텐셜의 행렬요소 유도
	부록 E: 식 (47)과 (51)의 완화율 유도
	부록 F: 에너지 흡수율
	부록 G: 진동수 의존 자기전도도 계산



